VQE21 - VQE22 - VQE 23 - VQE 24

Lichtemitteranzeigen

Griinstrahlende zweistellige Lichtschachtbauelemente
mit Dioden-Chips auf GaP-Basis.

Ziffernhéhe 12,7 mm.

VQE 21, VQE 23 gemeinsame Katode
VQE 22, VQE 24 gemeinsame Anode

Grenzwerte bei 9o = 25 °C

DurchlaBgleichstrom IF 29 mA
SpitzendurchlaBstrom,
periodischer IFRM 150 mA
Sperrgleichspannung
bei *E}'u="—25..-85ﬂc Ur 6 V
Betriebstemperatur Da ~-25...85 °C
Lagerungstemperatur
fir Lagerung
bis zu 30 Tagen Dstg -50...50 °C
KenngroBen bei o = 25°C
| | min. typ. max.
Lichtstarke Gruppe B Iy 230 - 460 ucd
bei If =10 mA  Gruppe C Iv 350 - 700 ucd
Gruppe D Iv 520 - 1040 pcd
Gruppe E Iy 780 - 1560 ncd
Gruppe F v 1170 — - ucd
DurchlaBgleichspannung
bei IF = 10 mA Uk - 2.0 2,6 V
Sperrgleichstrom
bei Ur = 6V Ir - - 100 uA
Wellenldnge der max.
spektralen Emission Amax 235 565 575 nm
AnschiuBbelegung
An- Belegung’) An- Belegung')
schiuf3- VQE 11 VQE 12 schiul3- VQE 11 VQE 12
Nr. VQE 21 VQE 22 Nr. VQE 21 VQE 22
1 nb 10 G2
2 F; 11 Ag
3 B, 12 Fs
4 9K1 gA| 13 EE
3 QKE QAE 14 A‘i
6 DE 15 E1
7 E. 16 C;
8 C, 17 D,
& H; 18 nb

) nb = nicht belegt; gK = gemeinsame Katode; gA = gemeinscme Anode
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x") Anzeigeflache

x°) Einsotz der Anzeigen auf Leiterplatten mit metrischem Rastermaf
zulaossig.

AnschiuBbelegung

An- Belegung') An- Belegung")
schiuB3- VQE 13 VQE 14 schluf- VQE 12 VQE 14
MNr. VQE 23 VQE 24 Nr. VQE 23 VQE 24
1 Cy i0 G2
2 E, 1 Ag
3 D; 12 Fa
4 QK1 gAI 13 Eg
3 gK; gA: 14 B,
6 D, 15 F
7 Ex 16 Ay
8 Ca 17 G,
9 H- 18 H,
) gK = gemeinsame Katode; gA = gemeinsame Anode
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x) Anzeigeflache
x?) Einsatz der Anzeigen ouf Leiterplatten mit metrischem, Rastermaf ist

zulassig.



